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ІВТ-6 

Практична робота №4 

Тема: розрахунок підсилювача низької частоти на біполярному транзисторі. 

Мета: Розрахувати підсилювач з емiтерною стабілізацією (рис. 2.1), який 

працює у режимі класу А. 

 

Рисунок 4.1 

Варіант 19 

𝑓𝐻, Гц 200 

𝑓𝐵 , Гц 100 

𝑈𝑟 , В 0.15 

𝑈𝑅, В 4 

𝑅𝐻, кОм 0.3 

𝑇сер, ℃  +45 

 

1. 𝑈𝑟 𝑚𝑎𝑥 = √2 ∙ 4 = 5,65 𝐵  

2.𝐸ж = 2 ∙ 𝑈𝑟 𝑚𝑎𝑥 + (3. . .5) = 2 ∙ 5,65 + 4 = 15,3 ≫ 15 𝐵 

3. 𝐼𝐻 𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝑅𝐻
 =

5,65

0,3
= 18,85 мА 

4.𝐼кр ≥ (1,2. . .1,5) ∙ 𝐼𝐻 𝑚𝑎𝑥 = 1,3 ∙ 18,85 = 24,5 мА 

5.𝑈𝑅𝑒 = (0,05 … 0,2) ∙ 𝐸ж = 0,1 ∙ 16 = 1,6В 

 

 

 



 

Змін.
Змін. 

Арк. 
Арк. 

№ докум.№ 
докум. 

Підпис Дата
Дата 

Арк.А
рк. 

 
МIBТ.420 019.019-ПЗ4 

Лабораторна робота №1 

6.𝑈𝑟𝑘 =
𝐸ж−𝑈𝑅𝑒

2
=

16−1,6

2
= 7,2 𝐵 

7.𝑅𝑘 =
𝐸ж

2∙𝐼кр
=

16

2∙0,0245
= 0,03 кОм ≫ 1 кОм   (Е24) 

8.𝑅𝑒 =
𝑈𝑟𝑒

𝐼кр
=

1,6

0,0245
= 65,31Ом ≫ 66Ом(Е24) 

9.𝐼вр =
𝐼кр

180
= 0,05 ∙ 10−3В 

10.𝐼𝑑 ≥ (2. . .5) 𝐼вр = 5 ∙ 0,05 ∙ 10−3 = 0,25 мА 

11.𝑈𝑟1 = 𝐸ж ∙ 𝑈𝑟2 = 16 ∙ 2 = 32 𝐵 

12. 𝑈𝑟2 = 𝑈𝑟𝑒 + 𝑈бер = 1,6 + 0,8 = 2,4 В 

13.𝑅1 =
𝑈𝑟1

𝐼𝑑
=

32

0,25∙10−3
= 128 кОм ≫ 130 кОм (Е24) 

14.𝑅2 =
𝑈𝑟2

𝐼𝑑
=

2

0,25∙10−3
= 8 кОм ≫ 8,2 кОм (Е24) 

15.𝑅вх =
𝑅1∙𝑅2

𝑅1+𝑅2
=

130∙8,2

130+8,2
= 7,6 кОм 

16.𝐶𝑒 =
10

2𝜋𝑓𝐻𝑅𝑒
=

10

2∙3,14∙200∙66
= 0,012 ≫ 1,2мкФ (Е24) 

17.𝐶𝑝1 = [2𝜋𝑓𝐻(𝑅𝑔 + 𝑅вх) ∙ √𝑀2 − 1]−1 = 1,01 мкФ ≫ 1 мкФ (Е24) 

18.𝐶𝑝2 = [2𝜋𝑓𝐻(𝑅к + 𝑅вх) ∙ √𝑀2 − 1]
−1

= 0,091 ≫ 1 мкФ(Е24) 

 

Рисунок 4.2 

    Висновок: В ході практичної роботи було розраховано підсилювач з 

емiтерною стабілізацією. 


